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Ar iemērkšanas-izvilkšanas metodi iegūti FexOy-SiO2 sola-gēla sistēmas pārklājumi. 

Hematītu saturošu pārklājuma virsma atomspēka mikroskopijas (ASM) attēlos raksturojama ar  

vienmērīgi orientētu daļiņu struktūru, kas līdzīga literatūrā aprakstītiem. ASM attēlos vērojams 

vienmērīgs mazāku daļiņu sadalījums (nanolīmenī), dažos sastāvos ir vērojams regulāru lielāku 

daļiņu aglomerātu izvietojums. Skenējošās elektronu mikroskopijas pētījumi liecina, ka pēc 

pārklājumu apdedzināšanas veidojas savītas atsevišķu graudu ķēdes.  

Turpināti pētījumi par ZnO-SiO2 sola-gēla sistēmas fotokatalītiskajiem pārklājumiem. 

ASM rezultāti liecina par lodveida, ķēdīšu veida un gredzenveida struktūru veidošanos atkarībā 

no sintēzes apstākļiem. 

Sniegts skaidrojums diviem iespējamiem mehānismiem, kas saistīti ar lāzera starojuma 

mijiedarbības procesa ir adiabātisko raksturu, veicot kristāla CdZnTe attīrīšanu no Te 

nanodaļiņām: 1. nanoieslēgumu izgulsnēšanās temperatūras gradienta laukā, kuru veido 

mikroieslēgumi; 2.  Cd atomi pārvietojas maksimālās temperatūras virzienā un apvienojas ar Te 

ieslēgumu atomiem, - Te ieslēguma šķīšanas efekts. Veikta ar lāzera starojumu izveidoto 

barjerstruktūru parametru noteikšana. 

LU Cietvielu fizikas institūtā veikti sola-gēla sistēmas Fe2O3–TiO2 pārklājumu 

absorbcijas un luminiscences pētījumi.  
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